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NOMBRE : PARALELO: __
PROBLEMA # 1 (25 p)
Para el siguiente circuito: +30y
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DATOS:
Q: p=150 Q2 :  Ipss =40mA CWi =5 pF
Vge = 0.6v Vp =-2v CWo =8 pF
hie = 0.39 KQ gm=20mS
Cbc=0.7 nF Cgs =7 pF
Cgd =5 pF
Calcule:

a) Ganancia de voltaje Vo / Vs. (4p)
b) Frecuencias de corte en baja (8p)
c) Frecuencias de corte en alta (9p)
d) Ancho de Banda del circuito. (4p)
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PROBLEMA # 2 (20 p)
O +16v

Para el circuito mostrado encuentre:

a) Valores de RE, R1y R2 si se desea que el
voltaje Vceq sea la mitad de la fuente DC, la
Rp corriente Icq sea de 0.8 Ay la Potencia de
NT N2 entrada del circuito en DC (exacta), sea de
o1 2 16W. (8p)
RL b) Relacion de vueltas N1/N2 para que se
g obtenga la maxima eficiencia sin distorsion.
12 (6p)
c) Potencia de Salida maxima sin distorsion
sobre la carga RL (2p)

oy

.

* d) Eficiencia maxima (2p)
e) Potencia del transistor para maxima
eficiencia.(2p)

RZ RE CE Considere :

e Q1: B = 50, VBE =0.7v
¢ Transformador: Rp =5Q
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PROBLEMA # 3 (25 p)

-8y
Para el circuito mostrado encuentre: T
a) Rectas de Cargaen DCy en
AC.(6p)
b) Potencia de entrada, Potencia de R4 § 200k R1 ; 0478
Salida y eficiencia para condiciones
maximas sin distorsion. (5p) o @
c) Potencia de cada transistor para I al
. . . . Ly
maxima eficiencia. (2p) i -
d) Si Vi = 10Vrms, calcule la eficiencia 10uF o1 -
del circuito y la potencia de los FaN c3 Wi
transistores. (5p) vE |
e) Potencia maxima de los transistores. 100uUF
(4p) Vi D2 75 RL < 852
f) Si Vi = 8Vp sinusoidales, grafique co
VE y VL versus tiempo. (3p) " P
= 11 ¥ =
10uUF a2 ™
Q1, Q2: |VBE| =0.7v
B =200 R3 § 20k R2 § 0470
D1,D2: Vp=0.7v
+2 6



